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附件一、推薦表格式(產業貢獻獎) 

申請編號： 

(由本會填寫) 
 

申請日期 

(西元年/月/日) 
 

基本資料 

中文姓名  英文姓名  

最 高 學 歷 □ 博 士        □ 碩 士        □ 學 士 

學 校 / 系 所  

現 職 公 司  職 稱  

通 訊 地 址  

聯 絡 電 話  

電 子 郵 件  

榮譽事蹟 

榮 譽 / 成 就 名 稱 簡 述 內 容 頒 發 機 構 頒 發 日 期 

    

    

    

    

特殊貢獻事蹟 

(請條列式方式敘述事蹟，並提供時間說明以利參考) 

本申請案聯絡人  職 稱  

電 話  電 子 郵 件  
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附件二、參賽簡報格式(產業貢獻獎) 

1.請以word直式格式製作，頁數不限。 

2.請依下列結構製作簡報： 

(1) 公司/團隊/個人介紹 

(2) 符合評分標準之關鍵重點，請以清晰文字搭配圖片說明 

⚫ 產業貢獻獎 

-個人特質(20%)：學經歷、人格特質 

-特殊貢獻(80%)：長期推動產業創新並建立新興產業或模式；具特殊

成就，對產業成長有卓越貢獻 
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附件三、推薦表 

茲推薦___________________________參加貴會舉辦之「TOSIA AWARD」產業

貢獻獎甄選活動。 

推薦理由及優良事蹟： 

 

 

 

 

 

 

此致  

TOSIA AWARD 評選作業小組 

                                      推 薦 人： 

                    推薦機關： 

                                      職稱： 

                                      通訊地址： 

 

 

中 華 民 國  年  月  日  
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附件四、個人資料提供同意書 

台灣光電暨化合物半導體產業協會 

蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書 
 

台灣光電暨化合物半導體產業協會（下稱 TOSIA）為遵守個人資料保護法令及

TOSIA 個人資料保護政策、規章，於向您蒐集個人資料前，依法向您告知下列事

項，敬請詳閱。 

 

一、蒐集目的及類別 

TOSIA 因辦理或執行 TOSIA AWARD 業務、活動、計畫、提供服務及供

TOSIA 用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於組織規章所定業務、寄

送 TOSIA 或產業相關活動訊息之蒐集目的，而需獲取您下列個人資料類別

（包含姓名、生日、身份證字號、電話、住址、電子信箱、學經歷等其他足

資識別該個人之資料）。 

 

二、個人資料利用之期間、地區、對象及方式 

除涉及國際業務或活動外，您的個人資料僅供 TOSIA 於中華民國領域、在前

述蒐集目的之必要範圍內，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。 

 

三、當事人權利 

您可依前述業務、活動所定規則或以信件聯繫秘書處(tosia@itri.org.tw)向

TOSIA 行使下列權利： 

(一) 查詢或請求閱覽。 

(二) 請求製給複製本。 

(三) 請求補充或更正。 

(四) 請求停止蒐集、處理及利用 

(五) 請求刪除您的個人資料。 

 

四、不提供個人資料之權益影響 

若您未提供正確或不提供個人資料，TOSIA 將無法為您提供蒐集目的之相關

服務。 

 

五、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意 TOSIA 留

存此同意書，供日後取出查驗。 

個人資料之同意提供： 

一、本人已充分獲知且已瞭解上述 TOSIA 告知事項。 

二、本人同意 TOSIA 於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個

人資料。 

 

立同意書人： 

 

中 華 民 國   年  月  日 



台灣光電暨化合物半導體產業協會 

2026「TOSIA AWARD」申請表 
 

5 

 

附件五、法律聲明書 

聲 明 書 

茲因本人/本公司（即立書人，以下簡稱本人）報名參加台灣光電暨化合物產業

協會(下稱TOSIA)舉辦之「TOSIA AWARD」（下稱本活動），特此聲明並同意下

列事項：  

一、本人已完整審閱本活動之申請辦法，並同意前述活動辦法所載之注意事

項。  

二、本人保證過去三年內並無任何違法、欠稅情事，如有，本人願負所有法律

責任，並接受主辦單位的退件處理。 

三、本人所提交之參賽產品，絕無抄襲、仿冒、剽竊等侵害他人智慧財產權或

其他權利之情事，如有違反，本人願負所有法律責任；如TOSIA因此取消

本人參賽或得獎資格，本人願無條件歸還所得獎項，如因而致TOSIA受有

損害者，並應負賠償責任。  

四、本人同意無償授權TOSIA於本活動及後續宣傳之範圍內，拍攝、編輯、使

用、公開展示本人之肖像，且得公開發表於平面、網路或電子媒體等傳播

媒介。  

五、本人願以善良管理人之注意義務，就參加本活動所知悉之一切資訊善盡保

密義務，不得直接或間接以任何形式洩漏予第三人，亦不得使用於本活動

目的以外之用途，如有違反致貴公司受有損害、遭主管機關裁罰或為第三

人求償者，應負賠償責任。  

 

此致 

台灣光電暨化合物半導體產業協會 

 

 

 

立同意書公司名稱:_____________________________ 

 

立同意書人身分證字號/統一編號: ________________ 

 

立同意書人姓名簽章:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

中 華 民 國   年  月  日 


